
國  立  東  華  大  學

材料科學與工程學系

106學年度課程規劃表

博士班一般組最低畢業學分數34學分
  1.專業必修16學分
  2.專業選修18學分

學分 先修科目科目代碼 備註專業必修
專題研究(一)
Independent Study（I）

MS__70000 3.01.

專題研究(二)
Independent Study（II）

MS__70200 3.02.

專題研究(三)
Independent Study（III）

MS__70400 3.03.

專題研究(四)
Independent Study（IV）

MS__70600 3.04.

專題討論(一)
Seminar (I)

MS__70100 1.05.

專題討論(二)
Seminar (II)

MS__70300 1.06.

專題討論(三)
Seminar (III)

MS__70500 1.07.

專題討論(四)
Seminar (IV)

MS__70700 1.08.

學分 先修科目科目代碼 備註專業選修
專題研究(五)
Independent Study (V)

MS__70740 博三3.09.

專題研究(六)
Independent Study (VI)

MS__70710 博三3.010.

專題研究(七)
Independent Study (VII)

MS__70770 博四3.011.

專題研究(八)
Independent Study (VIII)

MS__70780 博四3.012.

專題研究(九)
Independent Study (IX)

MS__70800 博五3.013.

專題研究(十)
Independent Study (X)

MS__70720 博五3.014.

專題研究(十一)
Independent Study (XI)

MS__70750 博六3.015.

專題研究(十二)
Independent Study (XII)

MS__70730 博六3.016.

專題研究(十三)
Independent Study (XIII)

MS__70760 博七3.017.

專題研究(十四)
Independent Study (XIV)

MS__70790 博七3.018.

高等材料科學與工程
Advanced Materials Science
and Engineering

MS__70870 3.019.

高等物理冶金
Advanced Physical Metallurgy

MS__@0150 3.020.
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高等熱動力學
Advanced Thermodynamics and
Kinetics

MS__70820 3.021.

計算材料科學
Calculation in material
science

MS__70810 3.022.

半導體材料與元件特件分析
Characterization of
Semiconductor Materials and
Devices

MS__@0190 3.023.

化學反應工程
Chemical Reaction Engineering

MS__@0340
先修:大學部
的*普通化學
(一)(二)

3.024.

化合物半導體
Compound Semiconductor

MS__@0360 3.025.

電子陶瓷
Electronic Ceramics

MS__@0180 3.026.

高溫合金與製程
High temperature alloys and
processing

MS__@0370 3.027.

微奈米機電製程概論
Introduction to the
Processing of Micro- and Nano
- electromechanical Systems

MS__@0270 3.028.

表面催化動力學
Kinetics of Surface Catalytic
Reactions

MS__@0330 3.029.

磁性材料
Magnetic Materials

MS__@0240 3.030.

材料製程與分析
Materials Processing and
Characterization

MS__@0170 3.031.

奈米材料科技
Nanomaterials and
Nanotechnology

MS__@0350

1.曾修習大學
部「奈米材料
科學與工程」
者，該門課不
列計學分。
2.先修:大學
部的*材料科
學與工程導論
(一)(二)或*
物理冶金(一)
(二)

3.032.

奈米光觸媒
Nano - Photocatalysts

MS__@0310 3.033.

光電材料與應用
Optoelectronic Materials and
Applications

MS__@0200 3.034.

有機半導體材料與元件
Organic Semiconductor and
Devices

MS__@0290 3.035.

相變態
Phase Transformation

MS__@0160 3.036.

材料物理
Physics of materials

MS__@0300 3.037.
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高分子材料科學
Polymer Material Science

MS__@0320 3.038.

粉末冶金
Powder Metallurgy

MS__@0230 3.039.

實用解析式電子顯微鏡學
Practical Analytical Electron
Microscopy

*穿透式電子顯微鏡/MS__70840 3.040.

半導體元件
Semiconductor Devices

MS__70850 3.041.

半導體材料
Semiconductor Materials

MS__70830 3.042.

半導體製程
Semiconductor Processing

MS__@0280 3.043.

金屬材料特論
Special Topics on Metallic
Materials

MS__@0220 3.044.

材料光譜學
Spectroscopy for Material
Science

MS__@0130 3.045.

材枓結構與顯微分析
Structure and Microstructure
Analysis of Materials

MS__@0140 3.046.

英文科技論文寫作
Technical Writing

MS__@0120 3.047.

薄膜科學與技術
Thin Films: Science and
Technology

MS__70860 3.048.

穿透式電子顯微鏡
Transmission Electron
Microscopy

MS__@0250

先修:大學部
的*物理冶金
(一)(二)或*
晶體結構與繞
射原理或研究
所的*高等物
理冶金

3.049.

真空與電漿科技
Vacuum and Plasma Science and
Technology

MS__@0260 3.050.

真空科學與技術
Vacuum Science and Technology

MS__@0210 3.051.

重要相關規定
1.必修科目
　(1)每學期只能修習一門專題研究及專題討論。
　(2)在學期間均必須修習專題研究；博三(含)以上學生修習該課程不列入畢業學分計算。
2.專業選修課程十八學分，其中非本所課程至多六學分。
3.逕行修讀博士班學位者至少需修畢專業選修課程三十九學分，但原修習之碩士班專業選修課程得
　併計總學分數。
4.每學期選修學科於註冊時由指導教授審定。
5.博士班研究生於碩士班期間先修之研究所課程成績在B-以上時，可以申請學分抵免。最高抵免6
   學分。
6.入學後第一學年須修習通過「學術研究倫理教育課程」，或提出「學術研究倫理教育」相關課程之
修課
  通過證明（須經系所認定抵免）。
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